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본 실험에서는 전기투석공정에 적용 가능한 음이온교환복합막을 제조하여 전기화학적 특성에 

대해 알아보았다. E, F, 지지체를 이용하여 제조한 복합막의 단점인 강도를 보강하고자 두께와 

재질이 서로 다른 S, C, V 등의 다양한 지지체를 사용하여 단량체로   Vinylbenzylchloride(VBC)

와 Styrene(ST), 가교제로 Divinylbenzene(DVB)을 이용하여 함침 및 열 가교시켜 복합막을 제

조하였다. 제조한 복합막에 음이온교환기 -N(CH3)3 를 도입하기위해 trimethylamine와 

Acetone을 이용하여 아민화(Amination) 하였다. 이렇게 제조된 음이온교환복합막을 A사의 전

기투석공정에 적용하여 그 성능을 평가하였다.  

제조한 음이온교환복합막은 SEM, 이온교환용량, 함수율, 전기저항 등을 지지체에 따라 측정하

여 비교 평가하였다. 


